
Az ábra szerinti kapsolásban U0 = 10 V, R0 = 10 MΩ, R = 5 kΩ, C = 100 µF, UT = 12 V, a tranzisztor

áramer®sítési tényez®je β = 200. Hogyan függ az id®t®l a tranzisztor bázisfeszültsége a kapsoló bekapsolása után?

1


